SS 200 - SS 201 - SS 202 | -

Silizium-npn-Epitaxie-Planar-NF-Transistoren
hdéherer Sperrspannungen fur allgemeine
Anwendungen

Bauform 3 E-Line

Wéarmewiderstand Rihja < 0,5 K/mW

Grenzwertc gliliig fiir den Betriebstemperaturbereich

SS 200 SS 201 SS 202
Uceo, Uce\ (bei —Upe = 1V) 70V 100 V. 120V
Ueso : 5V |
ic 30 mA
is 10,mA
Ptot (bei Sa = 25°C) | 150 mW
o 100 °C
da -40...485°C

Statische Kennwerte (9a = 25 °C ~ 5 K)

lcev  (bei Uce = Ucev, —Uge = 1V) < 1pA
leso (bei Ugs = 5V) < 100 nA
UcEsat (beilc = 1mA,lg = 31 nA) < 06V
h21e  (beiUce =3V, lc= 10 mA) = 32



